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	采购内容及项目要求
	一、项目概况
	二、技术条款及商务条款响应要求
	光学系统与激光配置
	1.1 激光光源
	长必须包含 405 nm、488 nm、561 nm、
	1.2 流动室光路设计
	采用高品质光学石英流动室
	1.3 信号接收系统光电倍增管（PMT）检测器或 APD 检测器阵列。



